1/87 (10) Serie X 561

K 561 LA 7 4 NAND-Gatter mit’ je 2 Eingidngen
(Emnlich V 4011 D)
Bild 2: AnsohluSbelegung und Sobaltungskursseichen X 561 1A 7 (Bauform 1)
Begeichnung der Anschlilsse:
1 In Eingang Gatter 1 a IN Eingang Gatter 3
2 I 12 Eingang Gatter 1 9 I 32 Eingang Gatter 3
3 T Ausgang Gatter 1 10 T3 Ausgang Gatter 3
4 UZ Ausgang Gatter 2 11 [ 3 Ausgang Gatfer 4
5 I21 Eingang Gatter 2 12 Iaf Bingang Gatter 4
& I 22 Eingang Gatter 2 13 I 42 Bingang Gatter 4
7 Uss Besugspotential 14 Upy Betriebsspannung
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Grenzwerte
Eennwert Kurzzeiphan mnin. -:. Einheit
Betriebsspannung Unp =-0,5 15 v
Eingangsspannung Uy ~0,2 Upp + 0,2 ¥
Eingangastrom I 10 mh
Verlustleistung Pyot 150 L
bei F, = 25 °C




erte
Kennwert Kurz- MefSbedingungen min,. MAX, Einh&i‘ﬂ!
zgeichen }
Betriebespanoung U 3 15 v
Stromaufnahme Inp UDD = 15 V; Hg.n 15 'Ig 2 ;‘“'
UIL 2 0V; e 25 0
Upp =15 73 !III'ir 15 V3 2 f“'“"
U, = 0Vi = =45 ¢ ,
unu_ = 15 v_; UIH 15 ¥; 20 fﬂl
U= 0V; ¢, = 85°%
Bingangsreatstrom |III Upp = 15 Vi Upyy = 15 V5 0,3 fui
: Upp = OV; 3, = 25 %
Upp = 15 V3 Upy = 15 V3 0,3 ;u-i
U, = O Vi 9 =-45 % -
ﬂnn =15 T3 “IH 157 1,0 jﬂlﬁ
U, = OV; f, = 85°% .
Ausgangestrom L IoL Upp = 10 V5 Upy 10V 0,45 mi
UIL = 0V; Hﬂ]'.r 0,5 vy
¥, = 25 °
.UI}D = 10 Vi UIH 10V 0,53 mi
U, = 0 ¥; Uor 0,5 Vi
§, = =45 °c .
uﬂD = 10 Vi UIH ‘!ﬂ ¥: 0,315 ﬂ_
UL- U?iUUL 0,5 V; g
5“ - &85 %
Upp = 5 Vi Uy 5V 0,25 mﬁ-
“11. = DV; uﬂI: 0,5 V;
o, = 25 ° 1
UQ‘D = 5V UIH 5 Ti 0,3 mi
Up, = O Vs Uy = 0,5 V4 -
Py = =45 %C _
Upp = 5 Vs Upy = 5 V3 0,175 mA
1 a 0 V; UﬂI. 0,5 ¥V
é: = 85 % : _
Ausgangsstrom H Ion Upg = 10 V5 Up, = 10 V3 0,55 mA
Up, = O V3 Ugy = 9,5 V4
'5‘ = 25 °C
Upp = 10 Vi Upy = 10 V3 0,66 mA
? = 0V “GH 8.5 Vi
8 = =45 °C _
Upp = 10 V; Upy 10 V; 0,365 mi
U, = O V3 Ugy = 9,5 V;
= 85 %
UDD = 5V; “IH 57; 0,25 mA
HL' 0V; Ugy = 4,5 V3 ;
&u = 25 %
Upp = 5 VilUpg= 57V; 0,3 mA
un = 0V; “ﬂﬁ = 4,5 V;
O, = =45 °C ‘
- Upp= 5 VilUg= 5Y; 0,175 mA
Upr = OV U = 4,5 V3
2_ a5 Gy




7 | ' Serie K 561

1/87 (10) ;
Kennwert Kurz- MeBbedingungen min. mAX, Einheit
geichen
Ausgangsspannung L | Uy u? = 10 Vi Uyy = 740 V3 2,9 v
bei kritischer ' % =25 "% :
Bingangsspannung = 10 V3. Uy = 7,1 V3 2,9 - ¥
“'n{ o 1H .
u?-mi;tlm-'hﬂ"ﬁ 2,9 L
a” a5 'U |
Upp = 5ViUpg=357; 0,95| v
& =257 .
Um = 5 ?3 Um = J'IE‘ 1‘; . oigﬁ v
P, = =45 °C
Upp = 5 Vi Upg = 3,5 V3 0,95 v
H=8°% . .
Ausgangsspannung H | Ugy uy =10 V; Ug =3,07; 7,2 v
vel kritischer ) =25 % :
Eingangesp annung UF = 10 V; “11- = 3,0V T2 v
h = =45 %
Upp = 10 V; Uy = 2,9 V3 T2 v
s =85 %
Uy- 5 V; UII'-‘I,E?{ « 6 _ L
" 25 o 4 ‘
Upp = 5V; Uy, -_1.5 Y; 3,6 ¥
g = -45 %
uy- 5 Vs Upp = 1,4 V5 3,6 v
h = 85 % :
sche a {C-L-Hﬂpl'iﬂm-lﬂnn;“unﬂss}
Kennwert Kurz- MeBbedingungen min. max. Einheit
geichen | ’ B
Verztgerungszeit | tpppi |Upp = 10 V5 3; = 25 % 80 ns
| tpmr |Upp = 10 Vi O, = =45 % 80 ns
Upp = 10 V5 , = 85 °C ; 110 ns
Upp = 5Vigy = 25°C . | 160 ns
Upp = 5 Vi, =-45 ° 160 ns
Upp = 5 Vi, = 8 % i 220 ns:
Eingangskapazithit | Cp Upp =107 1 P

Impulsdisgramm: aiehe K 561 LE 10, Bild 3



